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Unipolarer Zahlerschaltkreis U 126 D

Der integrierte MOS-Schaltkreis U 126 D ist ein in p-Kanal-Silicon-Gate«Technik ausgefithrter ge-
steuerter 4-stelliger Vor-/Riickwértszshler in 40-poligem DIL Plastgehsuse (Bauform 21.2,3,2.40)
vorwiegend fir den Einsatz in Service-Multimetern.
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Bild 1: . AnschluBbelegung und
Schaltungskurzzeichen




Bezeichnung der Anschlisse

NG Nulldekoderausgang

TVO vorwsrtszshlausgang

TXI Impulszihlfolge-
Eingang

pad Zéhlbetrieb-Eingang

TRO Ruckwartszshlausgang

€0 Ende-Ausgang

ST Start-Eingang

STO Speicheriibernahme-
Ausgang

M/EO MeB~/Eichzyklus-
Ausgang

T0 Torzeit-Ausgang
REO Rucksetz-Ausgang
Ucc Betriebsspannung

REIX Riicksetzeingang

Beschreibung

Riuckwartsziéhl-

eingang

Vorwédrtszéhleingang

Speicheriibernahme-
eingang
Begrenzungseingang
Dunkelsteuereingang
Stelleninformations-
Ausgénge
Obertragsspeicher

flichtiger Obertrag

Stelleninformationsg-
Ausgénge

Polaritstsausgang

Zeitfrequenzeingang

MP-Taktausgang

Segment-~Ausginge
Bezugspotential

Segment~Ausgénge

BCD-Ausgénge

Der integrierte MOS~Schaltkreis U 126 D wird in n-Kanal-SiliconQGate-Technologie gefertigt und
stellt einen digitalen Schaltkreis mit Steuerteil und Zéhlerteil fiir den Einsatz in einem Ser-

vice-Multimeter dar,

Der Schaltkreis ist fiir eine Betriebsspannung Ucc = 5V ¥ 0,25 V bei einem Betriebstemperatur-
bereich O bia 70 °C vorgesehen,

Der Schaltkreis beinhaltet:

= einen 4-Dekaden-Vor/Ruckwértszéhler (mit Speicher, Multiplexer, 7-Segment- und BCD~Dekoder,

sowie Polaritétsanzeige);

-~ ein Steuerteil fiir DVM-Betrieb (mit Zeitsteuerung und Vor-/Riickwértssteuerung).

Fir den Hauptanwendungsfall des U 126 D in einem Digitalvoltmeter sind Z&hler- und Steuerteil
durch externe Verbindung der entsprechenden Pins zusammenzuschalten.

Fir andere Einsatzfdlle ist das Zahlerteil auch separat nutzbar.
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Betriebsspannung
Eingangsspannung

Betriebstemperatur«
bereich

Lagertemperaturbereich

Verlustleistung bei
s = 25 °C

Kurzzeichen min max Einheit
Ucc -0,3 7

UI =0,3 7

I, ) 70 °c
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Statische Kennwerte

Betriebsspannung
Eingangsépannung Low
Eingangsspannung High

Eingangsreststrom

Ausgangsspannung Low
bei Belastung

Ausgangsspannung High
bei Belastung

Ausgangsspannung
Segmentausgénge a bis g

Ausgangsstrom

Segmentausgénge
Stromaufnehme

Eingangskapazitét

Ausgangskapazitét

1) Alle Ausgénge a bis g

Dynamische Kennwerte

Bedingungen fir Steuerteil

Zghlfrequenz
Low-Breite
High-Breite
Zsitbasisfrequenz
High-Breite
Low~Breite

Vorbereitungszeit

Nachwirkzeit

v

(3, = 25 % Ugg

=0 V)
/ .
Kurz=~ MeBbedingung min typ max Einheit
zeichen
Uec 4,75 5,26 v
S Up -0,3 0,8 v
Uth 2 Uge v
I, Ugg = Uy = 5,25 V 10 A
UL 1)y =47V 0,7 v
' Uy = 0,8 V
Upy % 2 v
I, = 1,6 mA
Uy 1) cc = 475 V 2,4 v
' Uy = 0,8 V
IH = 2 v
I, =-0,1 mA
UoL Uge = 4,75 V 0,4 v
Uy =0.8 V
Upy = 2 v
I, = 0,01mA
~Ion Ugg = 4,75 V 0,3 3 mA
Uy =0,8 V
Uy =2V
Uo = 0,7 v
Icc Uge = 70 mA
Uy = 0,8 .
Uy =
C; 20 pF
Co 20 pF
Kurzzeichen min. . max Einheit
f— 800 kHz
T
t 0,625 10 Sus
ty 0,625 Sus
foa 1 MHz
t 0,48
H » [us
o 0,48 sue
ts 400 ns
TN 400 ns



Bild 3:

Bedingungen fir Zihlerteil.

Kurzzeichen min max Einheit
Taktfrequenz ' fvv 800 kHz
High-Breite tH 0,605 10. /us
Low-Breite t 0,605 /us
Multiplexfrequenz feq 50 600 kHz
Low-~Breite t 0,98 /us
High-Breite ty 0,98 /us
High-Breite des STI-Impulses tusTI 500 ns
und des REI-Impulses tLRET 500 ns
Vorbereitungszeit L 400 ns
Nachwirkzeit ty 400 ns
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Bild 2: Blockschaltbild
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DVM-Betrieb: (ZI = H); C2 = 100 kHz

tgy (Stertverzdgerung)
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Zbhler-Betrieb: (ZI = L); C2 = 100 kHz

Die Dsuer des H-Pegels an SI bestimmt die Pausen zwischen den
Z8hlzyklen.

8ild 4: Impulsdiagramm Zeitsteuerung

Die Einbau~ und L8tvorschriften fiir MOS-Bauelemente sind einzuhelten.

Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft iiber Liefermdglichkeiten und beinhaltet keine Verbindlich-
keiten zur Produktion.

Die giiltigen Vertragsunterlagen beim Bezug der Bauelemente sind die Typenstandards.
Rechtverbindlich ist jeweils die Auftragsbestatigung.
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